Fizyczne podstawy elektroniki

Test wielokrotnego wyboru. Przynajmniej jedna odpowiedz jest poprawna.

1. Nosnikiem pradu moze by¢:
]

]

elektron
jon
dziura

proton

2. Predkos¢ unoszenia zalezy od:

Wartosci natezenia pola elektrycznego

O

Ruchliwosci nosnikow
tadunku nosnikéw

3. Metale maja wysoka:

O

konduktywnos¢

O

rezystywnos¢
przewodnos¢

4. Prawo Widemana-Frantza okresla:
]

]
O

liniowa zaleznos$¢ przewodnosci elektrycznej od przewodnosci cieplnej
zaleznos¢ przewodnosci elektrycznej od temperatury

liniowa zaleznos$¢ stosunku przewodnosci cieplnej do przewodnosci elektrycznej
od temperatury

5. Efekt piezorezystancyjny jest wynikiem zaleznosci:

= konduktywnosci metalu od jego geometrii
= rezystancji prébki metalu od jej geometrii
L]

przewodnictwa od temperatury zewnetrznej

6. Temperaturowy wspotczynnik rezystangji jest dla czystych metali:
ujemny

dodatni

O O

praktycznie zerowy

7. Domieszki w metalu:

pogarszaja przewodnosc elektryczna

O

poprawiaja przewodnosc elektryczna

nie majg wiekszego wptywu na przewodnos¢ elektryczna
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8. W szeregowym rezonansie LC:
suma napiec na elementach wynosi zero
potgczone elementy L C zachowuja sie jak zwarcie

potaczone elementy L C zachowujg sie jak rozwarcie

9. Zjawisko Thomsona zalezy od:
temperatury

roznicy temperatur

gestosci pradu

10. Brzeczenie transformatorow jest rezultatem zjawiska:
magnetostrykgji

Peltiera

Villariego

11. Wskazniki Millera stuzg do oznaczania:
kierunkow w krysztale

uktadu krystalograficznego

stopnia izotropowosci krysztatu

12. Przerwa energetyczna to:
Zakres energii niedostepnych dla elektronéw

Minimalna energia elektronu swobodnego

Rdznica miedzy maksymalnym a minimalnym poziomem Fermiego

13. W materiale domieszkowanym niesymetryczne donorami elektrony

swobodne sa:
nosnikami wiekszosciowymi
nosnikami mniejszosciowymi
niemal tak liczne jak donory
14. Ruchliwos¢ dziur jest w materiale typu p:
taka sama jak ruchliwos¢ elektronéw
jest znacznie mniegjsza od ruchliwosci elektrondw

jest znacznie wieksza od ruchliwosci elektronow
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15. Prad dyfuzji zalezy od:

roznicy koncentracji nosnikow
koncentracji nosnikow

ruchliwosci nosnikéw

16. Dielektryk jest materiatlem:
Obojetnym elektrycznie

Stabo przewodzacym prad

Catkowicie izolujgcym

17. Polaryzowalnos¢ dielektryka zalezy od:
jego struktury molekularnej

wartosci zewnetrznego pola elektrycznego

wartosci konduktywnosci

18. Podatnos¢ elektryczna jest:
stosunkiem polaryzowalnosci do przenikalnosci elektrycznej
wielkoscig determinujaca polaryzowalnos¢

parametrem okreslajgcym wartos¢ wektora polaryzagji

19. Tangens kata strat jest:
stosunkiem czesci urojonej przenikalnosci elektrycznej do jej czesci rzeczywistej
zalezny od czestotliwosci zmian zewnetrznego pola elektrycznego

wielkoscig opisujaca straty dielektryka w rezonansie

20. Wytrzymatos¢ elektryczna dielektrykow:

zalezy od ich porowatosci

zalezy od bardzo wielu nie zwigzanych ze soba czynnikow
wilgotnosci powietrza

21. Piroelektryk:

jest zawsze ferroelektrykiem

jest zawsze piezoelektrykiem

nie moze by¢ ferroelektrykiem

22. Efekt piezoelektryczny jest:
odwracalny
nieodwracalny

odwracalny tylko po wstepnej polaryzacji
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23. Rezonatory kwarcowe wykorzystuja zjawisko:
piezoelektryczne proste i odwrotne
zjawisko piezoelektryczne proste

zjawisko piezoelektryczne odwrotne

24. Bimorf mozna wykorzystac:
do stabilizacji drgan elektrycznych w obwodzie
do generowania mikroprzemieszczen

do wytwarzania energii elektrycznej

25. Elektret jest:
elektrycznym analogiem magnesu
materiatem o trwatej polaryzacji elektrycznej

materiatem o zwiekszonej elektrostrykgji

26. Ferryt to materiat:
bedacy ceramiczym spiekiem tlenku zelaza Fe>O3 z tlenkami wybranych metali
materiatem trwale namagnesowanym

materiatem o wysokiej przenikalnosci magnetycznej

27. Przenikalnos¢ magnetyczna ferroelektryka:
jest stata
zalezy od zewnetrznego pola elektrycznego

ma charakter rezonansowy

28. Porowatosc okresla:
wzgledne odchylenie gestosci od jej wartosci dla materiatu litego
procentowy stosunek objetosci pustych przestrzeni do objetosci materiatu

liczbe pustek w jednostce objetosci

29. Obudowy uktadéw scalonych sa wykonane z materiatow:
duroplastycznych
termoplastycznych

styrofleksowych

30. Laminat FR4 stosuje sie do konstrukgji:
uktadow mikrofalowych
uktadéw na podtozach wielowarstwowych

wytacznie do uktaddw niskoczestotliwosciowych



